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NIC9N05TS1, NIC9N05ATS1

Protected Power MOSFET

2.6 A, 52 V, N−Channel, Logic Level,
Clamped MOSFET w/ ESD Protection

MAXIMUM RATINGS (TJ = 25°C unless otherwise specified)

Rating Symbol Value Unit

Drain−to−Source Voltage Internally Clamped VDSS 52−59 V

Gate−to−Source Voltage − Continuous VGS ±15 V

Operating and Storage Temperature Range TJ, Tstg −55 to 150 °C

Electro−Static Discharge Capability (HBM)
(MM)

ESD 5000
500

V

Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum
Ratings are stress ratings only. Functional operation above the Recommended
Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the
Recommended Operating Conditions may affect device reliability.
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See detailed ordering and shipping information in the package
dimensions section on page 2 of this data sheet.
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MOSFET ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TJ = 25°C unless otherwise specified) (Note 1)

Characteristic Symbol Min Typ Max Unit

OFF CHARACTERISTICS

Drain−to−Source Breakdown Voltage
(VGS = 0 V, ID = 1.0 mA, TJ = 25°C)

V(BR)DSS
52 55 59 V

Zero Gate Voltage Drain Current
(VDS = 40 V, VGS = 0 V)

IDSS
10

�A

Gate−Body Leakage Current
(VGS = ±8 V, VDS = 0 V)
(VGS = ±14 V, VDS = 0 V)

IGSS

±22
±10

�A

ON CHARACTERISTICS

Gate Threshold Voltage
(VDS = VGS, ID = 100 �A)

VGS(th)
1.3 1.75 2.5 V

Static Drain−to−Source On−Resistance
(VGS = 3.5 V, ID = 0.6 A)
(VGS = 4.0 V, ID = 1.5 A)
(VGS = 10 V, ID = 2.6 A)

RDS(on)
190
165
107

380
200
125

m�

SOURCE−DRAIN DIODE CHARACTERISTICS

Forward On−Voltage IS = 2.6 A, VGS = 0 V
IS = 2.6 A, VGS = 0 V, TJ = 125°C

VSD 0.81
0.66

1.5 V

1. Wafers tested prior to sawing.

ORDERING INFORMATION

Device Shipping

NIC9N05TS1 5000 / Reel

NIC9N05ATS1 5000 / Reel



NIC9N05TS1, NIC9N05ATS1

http://onsemi.com
3

Layout view of the die in reel
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Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
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